
                                                 

                   

概述 
是一款低静态电流、低压差的

LED 恒流驱动器。使用一个外接电阻，可使输

出电流能在 100mA到 400mA范围内进行调节。 

仅仅需要一个外接电阻就可构成一个完整

的 LED 恒流驱动电路。 

内部自带软启动、过热保护、低压保护。 

提供一个可以用于扩压和扩流的 DR 脚。

外接一个 NMOS 场效应管或 NPN 三极管到这

个脚，可以扩大输出电流和输出电压范围。 

订货信息 

特性 
y 使用一个外接电阻，电流可从 10mA to 

400mA 可调 
y 通过外接 NMOS 或 NPN 三极管，电压电
流可扩展  
y 电源电压： 2.7-6V 
y 可低压差输出： 100mV@350mA 
y 极小的静态电流：250uA 
y 过热保护 
y 软启动 
y 低压保护：2.5V 
y SOT-89-5 封装 

应用 
y LED 照明驱动 

方框图 

50mV

GND

VDD

bandgap

Thermal
protection

Low voltage
protection

Soft start

LED

CS

DR
EN

 
 

可调的 LED 恒流驱动器  
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管脚分配 
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典型应用 
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低压应用 
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高压应用
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绝对最大值范围 

参数 符号 描述 值 单位 

Vmax VDD, LED, EN, DR CS 脚的最大电压 8 V 电压 

Vmin-max LED 脚的电压范围 -0.3~VDD+0.3 V 

电流 ILEDmax LED 脚的最大电流 500 mA 

功率消耗 PSOT-89-5 SOT-89-3 封装的最大功率消耗 0.5 W 

Tmin-max 工作温度范围 -20~85 oC 温度 

Tstorage 存储温度范围 -40~165 oC 

抗静电能力 VESD ESD 抗静电电压（人体模式） 2000 V 

 

电子特性 

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 t

输出电流  VDD=3.6 10  400 mA 

VDD 电压范围  ILED=350mA 2.7  6.0 V 

CS 电压 VCS  47 50 53 mV 

输出电流精度 △ILED/ILED  ILED=350mA -5  5 % 

负载调整率  VLED=0.2V to 3V 

VDD=3.6V 

  2 mA/V

线性调整率  VDD=3V to 5.5V   2 mA/V

输入输出电压差 VDO   100  mV 

支持电流  IDD   250  uA 

低压保护隔值   2.3 2.5 2.7 V 
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封装信息 
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